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摘要(译)

本公开提供了一种OLED显示装置及其制造方法。 该方法包括在第一基
板中限定凹槽； 在凹槽外形成对准标记； 在凹槽中形成第二基板； 在
第二基板上依次形成薄膜晶体管层和像素阵列层。 在本公开中，在形成
像素阵列层时，第一基板与掩模板精确对准，并且第二基板在气相沉积
过程中不变形，从而避免了气相沉积中混色的问题。
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